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ESTUDO DA ATIVIDADE FOTOCATALITICA DE SNO2/FE203 E SNO2/TIO2 PREPARADOS
COM SNO2 RESULTANTE DO TRATAMENTO DE RESIDUOS DE AMALGAMA DENTAL

Laura Pires Gentil Negrédo (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Claudia Longo (Orientadora), Instituto
de Quimica - 1Q, UNICAMP

Oxidos semicondutores tém sido utilizados na degradacg&o de poluentes organicos por fotocatalise
heterogénea. Sob irradiacdo com energia superior a energia de banda proibida do semicondutor,
ocorre a separacao de cargas elétron/lacuna e a formagédo de radical hidroxila (-OH) na superficie,
um agente oxidante capaz de promover a mineralizagdo de diversos compostos organicos a CO, e
agua. Considerando tal propriedade, investigamos uma possivel aplicacdo para o SnO,
proveniente do tratamento de amalgama dental produzido no Lab. Gerenciamento de Residuos
Odontolégicos, USP-Ribeirdo Preto. Na literatura, relata-se que o SnO, apresenta baixa atividade
catalitica, que pode ser aumentada se misturado a outros semicondutores. Neste projeto,
utilizaram-se filmes de 6xidos mistos depositados em vidro (area=8 cm?) no tratamento de 10 mL
de solugdo aquosa com 50 mg/L de fenol. Apos irradiagdo em simulador solar por 4 h, medidas de
carbono orgénico total indicaram a mineralizacdo de (25+4)% do poluente para os filmes de
Sn0,/Fe,03 e (33+7)% para o filme de SnO,/TiO,. O aumento da atividade catalitica nos 6xidos
mistos deve-se a posicao relativa das bandas de valéncia e de conducédo dos semicondutores, o

gue evita a recombinacao do par elétron-lacuna e aumenta sua atividade fotocatalitica.
Fotocatalise heterogénea - SnO2 - Oxidos semicondutores
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